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Otulina miedzianych elektrod do elektroosmotycznego osuszania

Przedmiotem wynalazku jest otulina miedzianych
elektrod 'do elektroosmotycznego osuszania kon¬
strukcji budowlanych.

W znanych sposobach elektroosmotycznego osu¬
szania konstrukcji budowlanych przy wykorzysta¬
niu elektrod miedzianych elektrody są umieszczo¬
ne w odpowiednio przygotowanych otworach wy¬
pełnionych mieszaniną cementową składającą się
z piasku, wapna, cementu i wody. Mankamentem
znanych rozwiązań jest duża oporność przejścia na
granicy elektroda — otulina oraz wysuszanie ob¬
szarów przyelektrodowych, co powoduje spadek
prądu osuszającego a tym samym zmniejszenie
obszaru osuszanego. Ponadto wzrost oporności
wpływa na znaczne skrócenie żywotności elektrod.

Celem wynalazku jest opracowanie składu che¬
micznego otuliny której własności eliminowałyby
powyższe mankamenty.

Nieoczekiwany efekt uzyskano wprowadzając w
znany skład chemiczny otuliny dodatki siarczanu
miedzi w ilości 5—15% wag., chlorku wapnia od
2—6% wag. i krzemianu sodowego od 0,5—2% wag.
Otulina o powyższym składzie mając konsystencję
ciastowatą wprowadzana jest do uprzednio wyko¬
nanych otworów, a następnie wciskane są w nią
elektrody miedziane, które po zamknięciu odpo¬
wiedniego obwodu elektrycznego powodują osu¬
szenie ścian.

Rozwiązanie charakteryzuje się zwiększeniem
przewodnictwa i hydrofilności otuliny oraz większą
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stabilnością prądową układu elektroosmotycznego
osuszania. Ponadto dodatki te hamują procesy ko¬
rozji elektrod miedzianych przedłużając tym
mym ich żywotność.

Przykład składu otuliny:

sa-

cement

piasek
woda

wapno

siarczan miedzi

chlorek wapnia
krzemian sodu

25% wag.
20% wag.
30% wag.
11% wag.

9% wag.
4% wag.
1% wag.
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Powyższe składniki otuliny miesza się bezpośrednio
przed wprowadzeniem jej do otworów, w których
instaluje się elektrody.

Zastrzeżenie patentowe

Otulina miedzianych elektrod do elektroosmo¬
tycznego osuszania składająca się z mieszaniny
cementu, wody i piasku, znamienna tym, że za¬
wiera siarczan miedzi w ilości od 5—15% wag.,
chlorek wapnia od 2—6% wag. i krzemian sodu
od 0,5—2% wag.
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